Bauelemente fur die Lichtwellenleitertechnik —

Infrarotemitterdiode VQ 170 und Fotodiode SP 107
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Mitteilung sus dam VEB Werk fiir Fernsehelektronik Berlin

Infrarotemitierdiode VQ 170

Die Infrarotemitterdiode VQ 170 ist als Sen-
debauelernent in Lichtwellenleiter-Uber-
tragungsasystamen im Kurzstreckenbearaich
{LLKU-System} bis etwa 1km vorgesehen.
Sie ist eine GaAlAs-Diode im Buchsenge-
hiuse, das mit Hilfe giner l0sbharen Steck-
varbindung mit einem Lichtwellenleiterka-
bel verbundan werden kann. thre Abmas-
sungen kénnen Bild 1, die Kennwerte und
Grenzwerteden Tafeln 1 und 2 entnommen
werden.

Standard TGL 55 104, Masse 4,04g.

Fotodiode SP 107

Die Fotodioda SP 107 ist als Empfanger-
bauelement in Lichtweallenleiter-Ubertra-
gungssysteman im Kurzstreckenbereich
(LLKU-System) bis etwa 1km vorgesehen.
Sigist eine Si-Pin-Fotodiode im Buchsenge-
héuse, das mit Hilfe ainer 16sbaren Steckver-

gen kbnnen ebenfalls Bild 1, die Kennwerte,
Grenzwerte und Informationswere den Ta-
feln 3 his 5 entnommenwerden.

Standard TGL 55 105, Masse 4,04.

Tefel 1 Kenmngrdéen der Infrarctemitterdiode
V(170 bei 3, = 25°C

Durchlafigleichspannung

Ugin Vbeilg = 50mA S2.8;
typ. 1,7

Strahlungslaistung @gin pW

bei fp = 90 ma = 300;
typ. 540

eingekoppelte Strahlungs-

leistung @y i W

bei l = S0mA; & = 200 pum;

NA =03 =40;

typ. 80

Sperrglaichs trom Iy in uA

bei g = 3V =10
Impulsanstiegs zeit, impuls-
abfallzeit 1, 1in ns

beilgrp = 100mA; t, = 1pus;

bindung mit einem Lichtwallenleiterkabel fp = 10kHz 54050
varbunden werden kann. lhre Abmessun- Lyp.
Fortsetzung von Seite 302 ol e Y
8 —F ) i
6 WtiF-20ma -
b
2 F.
1 y
109
- @& 7
g6 v
2§ 4 y;
= /
104 >
T | fr =10ma =2 Y
o2
s | it ,/
0 8 ~
o8 =
S5 qoe y,
96 |- < /
| : 2
gsul | ] 1 ,»7
¢ W A 30 40 50 60 N WE
iy B —= ;J'Jma o 2
2 4 68 2 4
Bii_d 14: Mitthere normierte Temperaturabthan gig- Iginmd .mf_i..
keitder Durchisbspannung Bild 16: Mittlere normierte Abhangigheit der
PN Lichtstérke vom Durchlaiistrom
] T I — -
& A 100
£ Hirmma= tienm i !
tp Sims ] r
2 F ¥ poHz o
< L ® F
e { I = -5:&50, 4 ’
aTG N = b __IEEH.__..;W
. Q2 - gy Oy = 25°C)
4 I ﬁl& L
10t = ,]] : 0 N R T R N M Ty
w2 5807 2 ¢ 810072 4 B8N Ty iy €~
b — - Bild 17: Maximale Strombelastbarkeit in Abhén-
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gigkeit van der Umgebungstemperstur

|solationswiderstand Rig in ML

bei g = 7V =1
Wellenlange der maximalen

Emission Ajinnm

beily = 50mA 790...850;
ty. 835

spekirale Strablungsbandbreite

AAps Innm

beile = 50mA =50

Tem peraturkoe fizient der Emis-

sionswellenldnge T, in nm/K

beile = S0mMA =0,23

Kapazitdt Coin pe bei Up = OV =70

" Werden Lichtwellenleiter mit einer anderen nu-
merischen Apertur verwendet, so ist die Bezie-
hung @um =k - NA? zu beachten.

Tafel 2: Grenzwerte derinfrarotemitterdiode VO 170

Durchlalgleichstrom & i mA

bei &, = —40...40°C =100
Reduktionskoeffiziant des Durch-
lafgleichstroms — TKg inmA/K

bei d, = 40..70°C =25
Sperrgleichspannung Ug inV

bel 2, = —40..70°C =3
Spitzensperrspannung Upem in Y

bei @, = —40..70°C =3
Isolationsspannung Uy in ¥

bei 2, = —40...70°C =
Sperrschichttemperatur 8 in°C =80
Betriebstemper aturbereich &, in °C —40...70
Lagerungstemperaturflireine Zeit

von 1 Monat g in °C -50...50

" rwischen Katode und Gehduse

Tafad 3; KenngriBen der Fotediode SP 107 bei 3,
=25"G

imeqrale Empfindlichkeit”
Sy 1 AKX

hei € = 1kh; Up =20V =15;
typ. 2,5
Dunkelstrom Igoin nA
bei £ =Qlx; Up =20V =5;
. 1
E=0Dlx;Ug= 25V =1000
typ. 10
absolute spektrale Empfind-
lichkeit” S, in A/W
bai U = 20V; A = 820 nim;
dx =200pm; NA =03 =20.4;
tvp. 0,9
Impulsanstiegszeit, Impulsab-
fallzeitt, yinns
bei Ug =20V, A =820nm;
Re =808 1, = Tpus;
f=10kHz =10;
typ. 3

"Normlichtart A nach TGL 37 363
2 gilt nur fii r Einkoppeldampfung von 0dB

Tetel 4: Grenzwerte der Fotodiode SP 107

Sperrgleichspannung Ug in V

bei 3, = —40..70°C =25
Spitzensper spannung Uy n V
bel &, = —40...70°C

Speristrom k himA

bei Ex= 0 be =2

Betriebstemperaturbereich 3, in °C —40...70
L agertemperaturbereich flr eine
Zeitvon 1 Monat 2, in"C —50...50
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Bid1: Gehausesgbmessungen der VQ 170 und der
5P 107
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Bild 2 Maximsl zuldsiger DurchlaBstrom der
VQ 170 in Abhangigkeit von der Umgebungstem-
peratur
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Bild 4: Mittlere Tamperaturabhéngigkeit der ain-
gekoppelten Strahlungsleistung beider VQ 170
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Bild & Mittlere Abhangigkeit der Strahlungslei-
stung der VQ 170 vem Durchlafstrom
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Bild 6 Mittlere normierte Abh#ngigkeit der

DurchloBgleichspannung der ¥Q 170 von der
Umgebungstemperatur
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Eild 7: Mittlere Abhé&ngigkeitder Schaltzeften der
W 170 vom DurchlaBgleichstrom
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Bild 8: Mittlere Abhéngighkeit der Gesamtkapazi-
tit der SP 107 von der Sperrspannung
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Bild 9: Mittlera Temperaturabhéngigkeit des
Dunkelstroms der SP 107
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Bild 10: Mittlere normierte spektrale Empfind-
lichkeit der SP 107
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Bild 11: Mittlerer KurzschluBstrom der SP 107 in

Abhangigkeit von der Beleuchtungsstarke
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Bild 12: Mittlere normierte Abhingigheit des

Fotostromsder SP 107 von der Temperstur
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Bild 13: Abhingighkeit der spektralen Empfind-
lichkeit der SP 107 von der Sperrspannung
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Bild 14: Mitther e Abhéngigkeit des Dunkelstrams
dar SP 107 von der Sparnspannundg

Tafel 5: Informationswerte der Fotoediode SP 107

GesamtkapazitdtiCy npF

hei U =20V typ. 2,5
rauschéquiv alente Strahlungs-

leistung (MEP | in WHz™'"?

bei Uy = 20¥; A = 820 nm typ.35-107"




